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STRESZCZENIE

Oligoalkilotiofeny stanowig interesujacg grupg rozpuszczalnych potprzewodnikow organicznych
stosowanych jako elektroaktywne warstwy w organicznych urzadzeniach optoelektronicznych,
np. tranzystorach polowych. Znanym faktem jest, iz wtasciwosci elektryczne takich warstw,
a szczegolnie ruchliwo$¢ nosnikéw tadunku, sa zalezne od Szeregu czynnikéw natury
czasteczkowej i nadczasteczkowej. Sposrod nich istotne znaczenie petni dlugos¢ tancucha
oligomeru i jego regioregularnosc.

Prezentowana praca poszukuje odpowiedzi na pytania: jak struktura czasteczki wplywa
na organizacje nadczasteczkowag warstwy oraz jakie sg konsekwencje tej zaleznoSci
na makroskopowe wiasciwosci elektryczne cienkich warstw? Przedmiotowe badania dotycza
oligomeréw dwoch typow skoniugowanych regioizomerow: 3,3”-dioktylo-2,2°:5°,2”-tertiofenu
(oznaczonego 3,3”-DOTT) i 4,4”-dioktylo-2,2’:5,2”-tertiofenu (4,4”-DOTT), analogéw dwoch
izomeréw polimeru o rdéznych wlasciwosciach elektrycznych. Prace obejmowaly:
(1) chromatograficzne oczyszczenie i rozfrakcjonowanie materialu badawczego do faz
monodyspersyjnych, (2) mikroskopowe badania samoorganizacji struktury nadczasteczkowej
monowarstw tworzonych przez monodyspersyjne frakcje oligomeréw (o liczbie merow
od 2 do 5) obu izomerow, oraz (3) porownawcza analiz¢ domieszkowania i przewodnictwa
elektrycznego cienkich warstw oligomerow w formie podstawowej i domieszkowanej.

Badania STM wykonane w rozdzielczo$ci czasteczkowej dla serii monomolekularnych warstw
na HOPG wykazaty: (i) ewidentne roéznice w porzadkowaniu si¢ oligomerow obu izomerow
0 tej samej diugosci, oraz (ii) odmienng ewolucje organizacji nadczasteczkowej obydwu
zwigzkow z wydhuzaniem oligomeru. Obserwowane réznice powigzano z odmiennym sposobem
zazgbiania sie tancuchow alkilowych i rézna naturg oddzialtywan miedzyczgsteczkowych
powodowanych niewielkag zmiang pozycji tych podstawnikoéw w rdzeniu n-tiofenowym
w obu izomerach.

Szczegbtowe badania cienkich warstw z zastosowaniem komplementarnych technik,
jak: grawimetria i analiza przewodnictwa, wykazaty silny wpltyw regioregularnosci
na maksymalny poziom domieszkowania. Ponadto, obserwowane rdznice w przewodnictwie
elektrycznym cienkich warstw skorelowano z ewolucja dwuwymiarowej organizacji
nadczasteczkowej, typowej dla kazdego z regioizomerow.

Jestem przekonany, ze wyniki prezentowanych badan pomoga zrozumie¢ wlasciwosci

tej grupy potprzewodnikéw organicznych jak i domieszkowanych przewodnikow.



